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Електрофізичні характеристики синіх
світлодіодів InGaN із квантовими ямами
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Уподаній роботі проведено аналіз вольт-амперних-характеристик (ВАХ) вихідних серійних CД InGaN
з квантовими ямами (КЯ), а також опромінених електронами з Е = 2 МеВ.
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